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Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest
polprzewodnikowy pasmowy przelacznik nadawa-
nie-odbiér, w ktérym sa stosowane czlony rezo-
nansowe tworzace sekcje péiprzewodnikowych
przelgcznik6w nadawanie-odbiér z elementami
poéiprzewodnikowymi takimi jak diody PIN i wa-
raktory, ktérych to czlonéw rozwigzanie stanowi
przedmiot opisu patentowego nr 107050. Poéiprze-
wodnikowy przelgcznik nadawanie-odbiér jest
przeznaczony do pracy na wejsSciu odbiornikéw
urzadzen radiolokacyjnych pracujgcych w zakresie
fal decymetrowych i dluzszych fal centymet-
rowych. :

Stan techniki. Znane z techniki mikrofalowej
sekcje poélprzewodnikowych przelgcznik6w nada-
wanie-odbior (PPNO) s3 wykonywane jako sekcje
odbiciowe, w ktérych diody péiprzewodnikowe,
przewaznie diody PIN, w czasie generacji przez
wlasny nadajnik impulsu sondujacego i emisji
tego impulsu polaryzowane pradem stalym wyka-
zuja mala rezystancje zlgcza dla sygnaléw b.w.cz.

Dla sekcji PPNO ‘dopuszczalna moc przykladana
na wejscie jest ograniczona wytrzymatoscia mo-
cowa diod stosowanych w pierwszym i nastepnych
czlonach sekcji, iloécig zastosowanych diod w sek-
¢ji, sposobem ich wlgczenia, warunkami technicz-
nymi oraz wytrzymalo$cia mocowa prowadnic fa-
lowych. Wytrzymato§¢é mocowa prowadnicy falo-
wej powinna byé okolo 4 razy wieksza od do-
puszczalnej mocy padajgcej na czion 'rezon.an'sowy
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ze wzgledu na to, ze czlony rezonansowe w stanie
polaryzacji diod powoduja powstawanie w pro-
wadnicy falowej fali odbitej o wspo6lezynniku
odbicia bliskim jedno$ci, przez co maksymalne
napiecie w prowadnicy falowej moze byé dwu-
krotnie wieksze od napiecia fali padajgcej.

Sekcje PPNO zakresu fal decymetrowych i dtuz-
szych fal centymetrowych (30 cm—3 cm) sg bu-
dowane w postaci prowadnic falowych z rodza-
jem pola TE, TM lub TEM z odpowiednio wig-
czonymi elementami péiprzewodnikowymi.

Sekcje PPNO z rodzajem pola TE i TM s3
budowane bezposrednio w falowodach i majg dwa
stany pracy zaleznie od polaryzacji diod pélprze-
wodnikowych: odbiciowy dla tilumienia duzych
sygnaléow b.w.cz. i dopasowania dla transmisji
malych sygnaléw b.w.cz. Sekcje falowodowe maja
te =zalete, ze nie wystepuja w nich problemy
wytrzymalosci mocowej prowadnicy i ulatwiaja
doprowadzanie ciepla wydzielanego w diodach.
Wadg natomiast ukladéw falowodowych sg ich
duze gabaryty zewnetrzne, zwlaszcza w zakresie
fal decymetrowych oraz fo, ze uklady diawikowe
rozdzielajace obwody b.w.cz. od obwodéw polary-
zacji diod majg skomplikowang budowe.

W praktycznych rozwigzaniach urzadzen radio-
lokacyjnych na wyjsSciu aktywnych ukladéw
PPNO stosuje si¢ pasywne ograniczniki mocy mi-
krofalowej budowane na o0g6ét w prowadnicach
z rodzajem pola TEM zachodzi wiec koniecznosé
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stosowania przej$é ze standardu falowodowego na
standard linii TEM, przy czym sekcje PPNO z ro-
dzajem pola aja ograniczona wytrzymatosé
mocowg * ze mu na wytrzymalo$s¢ mocowsg
prowadnicy falowej. Dla podniesienia wytrzyma-
losci mocowej prgefacznika nadawanie odbidr za-

igraiacego ;sekaig jPPNO z rodzajem pola TEM
ﬁm Ziesiecilu KW) nalezy czlon wejsciowy

przelagcznika polagczyé bezposrednio z prowadnica
falowodowsg o duzej wytrzymatosci mocowej.

Istota wynalazku. Celem wynalazku bylo wy-
nalezienie takiego mikrofalowego ukladu prze-
laczania madawanie-odbiér, w ktérym nie byloby
ograniczenia mocy mikrofalowej padajacej na
wejscie pierwszego czionu sekcji PPNO, znanego
z opisu patentowego nr 107050 z polaryzowanymi
pradem stalym diodami, spowodowanego malg
wytrzymatoscia mocowsa wejSciowej prowadnicy
falowej.

Powyisze zostalo osiggniete przez zbudowanie
pasmowego PPNO, w ktérym sekcje rezonansowe
aktywne ze sterowanymi elementami péiprzewod-
nikowymi na wejsciu i ewentualnie sekcje pa-
sywne na wyjsciu sg potgczone w filtr pasmowy,
przy czym sekcje wejsciowg PPNO sprzegnieto
pojemnosciowo z prowadnicg falowag stosujac bez-
poérednie kroétkie polaczenie sondy z ta sekeja.

Istote wynalazku stanowi w szczeg6lnosci to,
ze w rozwigzaniu wystepuje na wejsciu bardzo
krotki odcinek prowadnicy falowej z rodzajem
TEM, ktéry w warunkach polaryzacji pradem
stalym w kierunku przewodzenia diod w sekcji
PPNO jest prawie zwarty w miejscu dolgczenia
tej sekcji, dzieki czemu napiecie fali stojacej na
tym odcinku prowadnicy falowej jest stosunkowo
male. Zastosowanie takiego sprzezenia umoziliwia
optymalne wykonanie PPNO zawierajgcego sekcje
aktywne i pasywne spelniajacego réwmnoczesnie
funkcje przelacznika sterowanego i ogranicz-
nika pasywnego, co ma szczegélne znaczenie
w urzadzeniach radiolokacyjnych, ktére majq na-
rzucone wysokie wymagania na parametry cha-
rakterystyk amplitudowych i fazowych w sze-
rokim pasmie czestotliwoéci. L.gczenie oddzielnych
ukladéw aktywnego i pasywnego wymagaloby
przeprowadzenia dodatkowego strojenia w warun-
kach eksploatacji.

Objaénienie rysumku. Wynalazek w przykladzie

wykonania uwidoczniony jest na rysumku, ktéry
przedstawia dwuczolowa sekcje PPNO sprzezong
z prostokatng prowadnicg falowa.

Przyklad wykonania wynalazku. Jak pokazano
na rysunku pasmowy péiprzewodnikowy prze-
lacznik - madawanie-odbiér wedlug wynalazku
sklada sie 2z odcinka prowadnicy falowej
z rodzajem TE tj. prostokatnego falowodu F,
z mikrofalowego przejScia prostokatny falowéd
F — pierwszy czlon sekcji PPNO, wykonanego
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‘napieciem zewnetrznym i
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w postaci sondy pojemnoéciowej § oraz z odcinka
prowadnicy falowej z rodzajem TEM o dlugosci
znacznie mnijejszej od 1/4 dlugoséi fali na cze-
stotliwosci Srodkowej pasma pracy, przylgczonego
do linii transmisyjnej T sekcji PPNO.

Sekcja PPNO przykladowego rozwigzania jest
zbudowana z rezonansowych czionow L, -Le, D
i LFD zamocowanych do i rozmieszczonych wzdluz
linii przesylowej T w odleglosciach réwnych lub
mniejszych od 1/4 dlugosci fali dla czestotliwosci
$rodkowej pasma pracy PPNO. ’

Polaryzacja diod péiprzewodnikowych D w czio-
nach rezonansowych L jest doprowadzana poprzez
filtr dolnoprzepustowy LFD wlaczony szeregowo
z diodg lub diodami w uklad mikrofalowy w
ten sposéb, ze dla czestotliwosci pracy tego filtru
LFD jego impedancja jest mniejsza od impedancji
diod w stanie spolaryzowania pradov&fego.

Zastosowany filtr LFD ma malg pojemno$é¢ za-
stepcza ze wzgledu na to,~ze w czasie  przecho-
dzenia PPNO z jednego stanu w drugi zachodzi
proces ladowania i rozladowywania tej pojemnosci
wplywajacy na czas przetgczania PPNO. Sekcja
PPNO w stanie spolaryzowania napigciowego diod
jest dopasowana z jednej strony (na wejsciu) do
impedancji prostokatnego falowodu F za pomocg
sondy 8 o diugosci okolo 1/4 dlugosci fali dla
czestotliwosei srodkowej pasma pracy PPNO oraz
z drugiej strony (na wyjsciu) poprzez przej$cie
mikrofalowe linia paskowa — linia wspolosiowa.

Liczba czlonéw rezonansowych L w sekcji
PPNO jest dobierana w zaleznos$ci od mocy wej-
Sciowej, tlumienia wnoszomego przez sekcje i do-
puszczalnej mocy na wyjsciu. W zaleznosci od
potrzeb sekcja moze zawiera¢ cziony sterowane
czlony ograniczajsce
pasywnie z autopolaryzacja.

Zastrzezenie patentowe

Pélprzewodnikowy pasmowy przelgcznik nada-
wanie-odbifr, sktadajgcy sie z odcinka prowadnicy
falowej sprzegnietej z sekcja poOlprzewodniko-
wych przelgcznikéw nadawanie-odbiér, wykonany z
czionéw rezonansowych, zrnamienny tym, ze sprze-
zenie pierwszego czionu sekcji poéiprzewodniko-
wych przetacznikéw nadawanie-odbiér wykonane
jest w postaci sondy pojemnos$ciowej (S).o drugosci
okolo 1/4 diugosci fali dla czestotliwos$ci $rod-
kowej pasma pracy, ktéra to sonda jest poprzez
odcinek o dlugosci znacznie mniejszej od 1/4 diu-
goSci fali dolgczona do linii transmisyjnej (T)-
sekcji zbudowanej z czlonéw rezonansowych (L)
zamocowanych i rozmieszczonych wzdluz linii
transmisyjnej (T), przy czym w czlonach, ktérych
diody (D) sa polaryzowane napieciem zewnetrz-
nym wigczone s3 szeregowo z tymi diodami filtry-
dolnoprzepustowe (LFD). '
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